
Condensador 

Denominación Dieléctrico Armadura 

GAMA DE 
VALORES 

TENSIONES 
MÁXIMAS 

erancias COEFICIENTE 
TEMPERATURA 

Mica mica aluminio o depósito 
de plata 

2pF - 22nF 250 – 4.000 V 0,5% a 20% ± 0,1 % 

Papel papel 
parafinado 

aluminio 1nF - 10μF 250 – 1.000 V 5% -10% - 20% + 0,5 % 

Styroflex poliestireno aluminio 10pF - 4,7nF 
4,7pF - 22nF 

25 – 63 V 
160 – 630 V 

±1pF (<50pF) 
2,5% -5% -10%

- 0,15 % 

Poliéster poliéster aluminio 4,7nF - 1,5μF 
1nF - 470nF 

100 – 160 V 
400 – 1.000 V 

5% -10% - 20% + 0,3 % 

Poliéster 
metalizado 

poliéster aluminio depositado 
al vacío 

47nF - 10μF 
10nF - 2,2μF 
10nF - 470nF 

63 – 100 V 
250 – 400 V 

630 – 1.000 V 

5% -10% - 20% + 0,3 % 

Policarbonato 
metalizado 

policarbonato aluminio depositado 
al vacío 

47nF - 10μF 
10nF - 2,2μF 
10nF - 470nF 

63 – 100 V 
250 – 400 V 

630 – 1.000 V 

5% -10% - 20% + 0,3 % 

Cerámico 
(grupo I) 

cerámica depósito de plata 0,56pF -560pF 
0,47pF -330pF 

63 – 100 V 
250 – 500 V 

2% -5% - 10%  

Cerámico 
(grupo II) 

titanato de 
bario 

depósito de plata 4,7nF - 470nF 
220pF - 22nF 
100pF - 10nF 
470pF - 1nF 

15 – 50 V 
63 – 100 V 
250 – 500 V 

1.000 V 

(-20 +50)% 
(-20 +80)% 

±20% 

 

Electrolítico 
de aluminio 

óxido de 
aluminio 

aluminio 100μF - 10mF 
2,2μF - 4,7mF 
470nF - 2,2mF 
2,2μF - 22μF 

4 – 10 V 
16 – 40 V 
63 – 160 V 
200 – 450 V 

(-10 +50)% 
(-10 +100)% 
(-20 +30)% 

+ 1 % 
+ 5 % 

Electrolítico 
de tántalo 

óxido de 
tántalio 

positivo: tantalio 
negativo: metalizado

2,2μF - 100μF 
220nF - 22μF

3 – 10 V 
16 – 40 V 

±20% 
(-20 +50)% 

+ 1 % 



COMPARACIÓN DE COMPONENTES PASIVOS 

 

Componente resistencia:  R condensador:  C bobina:  L 
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IMPEDANCIAS EN RÉGIMEN SENOIDAL PERMANENTE 
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CONTRIBUCIONES A LOS DIAGRAMAS DE BODE 

 

Naturaleza de ceros y polos 
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Contribución / Efecto 
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Función de 
transferencia t 

Respuesta 
impulsional jω 

Respuesta en frecuencia 
Diagramas de Bode 
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Localización polos 
 en plano complejo 

 
Representación 

gráfica 
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Frecuencia: ω 
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COMENTARIO A: definición de la frecuencia de corte = pasantebanda)(
2
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COMENTARIO B: pendiente de rechazo en diagrama de magnitud = dB/decada20−  
 
COMENTARIO C: excursión total de fase = º90º90º0 −=−=ΔΦ
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POSIBILIDADES DE BANDA PASANTE 
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